Low-Power-Schottky-TTL-Schaltkreise

Die L,ow-Power-Schottiy-TTL (LS-TTL) -Schaltkreise weisen bei gleicher Verzdgerungszeit
wie Siﬂndm'du‘I"l'L—HchaiL]{r'eiser eine um den Faktor 5 niedrigere Leistungsaulnahme auf.

paraus ergeben sich fir den Anwender folgende Vorteile:

_ genkung der Verlustleistung bei konstanter Packungsdichte,
_ Frhéhung der Zuverlissigkeit,,
_ Verkleinerung der Stromversorgungsmodule,

_ xleinere Stromdichle und damit weniger Storungen.

nie Ls-TTL-Reihe ist mit anderen Schaltkreisen der TTL-Familie und der HCT-CMOS-

Reihe kompatibel.
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Ausgewiihlte Kennwerte

Kurz-
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1) Nieht mehr als ein Ausgang gleichzeitig, Dauer des Kurzschlusses <1 see



